
Features

l φ1.25 mm sleeve type ROSA (Receiver Optical 
Sub-Assembly)

l High-speed response: 1.25 Gbps
l High gain with AGC (Auto Gain Control): 2.0 V/mW (-20 dBm)
l Low power supply voltage: 3.3 V, 5 V
l Differential output
l Sensitivity: 0 to -25 dBm Typ.

Applications

l Gigabit Ethernet
l Fiber channel

P H O T O D I O D E

ROSA type, 850 nm, 1.25 Gbps

G9285-14
GaAs PIN photodiode with preamp
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Mar. 2003

���������	�
��

�
����
��������������
��������� ���	
� ���
� ����

�
������
����� ��� ���������� �

������������������
�� �
�� �����
�� ��!� "#

��
�������������
�� �$�� �%���
��&��!� "#

!'(�)
��
�*��$���
�

����	���
�����������
�����������	�
��
��
��������������� ! ������������		�"#$��%���&���������'�&��
�����	������	�(
�	����	��

��������� ���	
� #
�*���
� +��� ���� +�,� ����

�-
�
�$��$��������!���!� � ���.�����*/��!��01.'���+234 '�% ��� � �5�6

�
������
����� 7�� 8��9�$������:�.� � �� %' �;

���.����� � '�< �
�
��
��	��$��
����� �
 8��9�$������:�.�

���.����� � ��� �
�

#
��
11�1��=
�����!���!� 1� ���*/�0��*/����'���+234 � '��� � +23

>
?��
��
11�1��=
�����!� 1��> ���.�����*/������*/ � 8# � 923

����������	
���
������������� )@� 8��9�$�������
�A�&�+23 � %�� � �6��$

+����
���������	��

$��$�������
���� � ��� �

+�,��
���������	��

$��$�������
���,

'����B	�$��):C�

�).����/@:.'�����

@,������
������
.A�*/ � � �

*/�

!�(��
��
�(�#�����������

�����

!�(����������*�*�0�

��4����$
������

1

   
   

   
  

https://www.datasheetcrawler.com/
https://www.stockedmro.com/


GaAs PIN photodiode with preamp  G9285-14
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� Eye diagram

KGPDA0019EA

� Photo sensitivity vs. average optical input power

KGPDB0053EA

� Bit error rate

� Dimensional outline
(unit: mm, unless otherwise noted: ±0.15)
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(Typ. Ta=25 ˚C, Duty ratio=50 %, Pulse width=5 ns)
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(Typ. Ta=25 ˚C, Bit rate=1.25 Gbps, PN=23)

Bit rate=1.25 Gbps, PN=23
λ=850 nm, Pin= -20 dBm, Vcc=3.3 V
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